单结半导体管触发电路

这是一种应用十分广泛的电路，主要由单结半导体管产生触发脉冲。
利用单结半导体管的特性和RC充放电电路，可以组成振荡电路，如图17-7 所示。其中VT为单结半导体管。


当电路接通电源EB后，在电阻R1上的压降为IBB·R1， 同时又通过R 向电容C 充电，使单结半导体管发射极上的电压按指数规律上升，当电压达到峰点电压Up 时，单结半导体管VT导通，电容器C上的电压通过发射结及R1放电，发射极的电压也迅速下降。当下降的电压小于谷点电压UV电压时，管子截止，电容C 叉开始充电，于是在电阻R1上便可得到一系列脉冲，脉冲的周期T 可由下式给出:
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从上式可以看出，只要改变R 、C 的数值，即可改变脉冲周期的长短。
脉冲的宽度也可由下式求出:
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电阻R2为温度补偿电阻，用来保证产生脉冲时间的稳定性。R2在一般情况下取300 -500Ω。


图17-7 所示电路还不能用到晶闸管的整流电路中去，因为还无法做到触发脉冲与主电路的电源同步。图17-8 所示电路是一个采用桥式整流、与主电路利用同一个电源来实现同步的电路。图中URL为负载上的电压。

[image: image3.jpg]o

Brs &

SENMETE




电源经桥式整流电路后的波形如图中的所示，它是供给触发电路的同步电源。当交流电源电压过零时，Uz 电压也过零，此时VT 管两个基极之间的电压UBB =0 ，这时VT 的峰点电压的也近似为零， VT E-B之间导通，电容C 将迅速放完所存电荷。这样就保证了电容C 在电源电压过零时从零开始充电，达到了触发电路与主电路之间的同步关系。这样即使在每个半周期内会出现很多个触发脉冲[图17-8 (b) 中的触发脉冲为三个]，也只有第一个脉冲才能起到触发晶闸管的作用。电路中的电位器RP和电容C决定充电时间， RP 的阻值小时，产生的脉冲数增多，则第一个脉冲出现的时刻向前移，使晶闸管的导通角θ增大，反之则使θ角减小，达到了移相控制的作用。

